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Har1noM Beliy HncTuTyTa Ja «t>uJuKy y 6eorpa.r.y 

Eeorpa..n:, 31. jaeyap 2017. ro.rurne 

MumJLelbe pyKoeo.uuou;a npojeKTa o u16opy .up MapKa 
MJia,ueuoeulia y 1ealbe uaycrnu capa,unnK 

~ MapKo Mrra,n:eHoBm'l je 3anocrreH y J1a6oparnpwjw 3a npHMetty paqyHapa y Hayu:w, y 
OKBHPY Hau:HOHaITHOr u:eHTpa H3y3eTHHX Bpe)],HOCTH 3a w3yqaBa11>e KOMTIJleKCHHX 

CHCTeMa I1HCTHTYTa 3a q>H3HKY y Eeorpa.ny H aHrIDKOBaH je Ha rrpojeKry OCHOBHHX 

HCTpa)KHBaH,a MHHHCTapcTBa npocBeTe, HayKe w TeXHOJlOlllKOr pa3BOja Peny6rrHKe 
Cp6wje OHl 71017, rro.n Ha3HBOM "Mo.nerrwpa11,e H HyMepwqKe CHMYrrau:wje crro)KeHHX 
BHineqeCTHqHHX q>H3HqKHX CHCTeMa". Ha IIOMeHyTOM npojeKry pa,n:H Ha TeMaMa 

Be3aHHM 3a npoyqaBa11>e erreKTpOHCKOr TpaHcrroprn y MaTepwjanHMa. C ofowpoM .na 
wcny11>aBa cBe npe,nBH~eHe ycrroBe y cKITa,n:y ca CTpaBHITHHKOM o nocrynKy, Haqwey 
Bpe,nHOBall>a H KBaHTHTaTHBHOM HCKa3HBa11,y HayqHOHCTpa)KHBaqKHX pe3ynTaTa 

HCTpa)KHBaqa MIIHTP , carnacaH caM ca rroKpern11>eM rrocrynKa 3a H36op .np MapKa 
Mrra,n:eHOBHna y 3Balhe HayqHH capa,n:HHK . 

3a cacrnB KOMHCHje 3a H36op Jl.P MapKa MrraneHOBHha y 3Ba11>e HayqHH capa,n:HHK 
npe.nrra)KeM: 

(1) .np Hetta,n: ByKMHpOBHh, ttayqHH caBeTHHK, I1HCTHTYT 3a q>H3HKY y Eeorpa,n:y 
(2) .np AHTYH Eana)K, ttayqHH caBeTHHK, I1HCTHTYT 3a q>H3HKY y Eeorpa,n:y 
(3) .np Jerretta Pa,n:oBaHOBHh, pe,noBHH npocpecop ErreKTpOTeXHHqKor cpaKyrrTern 

YHHBep3HTern y Eeorpa,n:y 

PyKOBO)],Hrrau: npojeKTa OHl 71017 

A-v ~~ 
.np AttryH EanIDK 

HayqHH caBeTHHK 



Биографија др Маркa Младеновићa

Др  Марко  Младеновић  је  рођен  02.09.1988.  у  Зајечару.  Завршио  је  Математичку
гимназију  у  Београду  2007.  године  као  носилац  Вукове  дипломе.  Исте  године  уписује
Електротехнички факултет у Београду.  Дипломирао је на Одсеку за физичку електронику као
студент  генерације  2011.  године.  Дипломски  рад  под  називом  “Монте  Карло  симулације
органских полупроводника” урадио је под менторством др Игора Станковића са Института за
физику у  Београду. Мастер  студије  на  истом факултету  завршио је  2012.  године  на  модулу
Наноелектроника,  оптоелектроника и  ласерска техника.  Мастер рад под називом “Атомска и
електронска структура граница између кристалних домена у нафталену” урадио је на Институту
за  физику  у  Београду  под менторством др  Ненада  Вукмировића  са  Института  за  физику  у
Београду. Исте године уписује докторске студије на модулу Наноелектроника и фотоника. 

Кандидат је започео истраживачки рад на Институту за физику Београд у Лабораторији за
примену  рачунара  у  науци  почетком  августа  2011.  године,  а  запослен  је  од  01.11.2012.
Ангажован  је  на  пројекту  Министарства  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  Републике
Србије ОН171017 “Моделирање и нумеричке симулације сложених вишечестичних система”. Од
августа  2011.  до  јула  2015.  године  био  је  ангажован  на  ФП7  пројекту  Европске  комисије
“Електронски транспорт у органским материјалима” под руководством др Ненада Вукмировића.
Његова  област  истраживања  је  испитивање  атомске  и  електронске  структуре  органских
полупроводника.

  Кандидат  је  учествовао  на  неколико  међународних  научних  школа:  у  Лез  Ушу
(Француска),  Трсту  (Италија),  Крутину  (Пољска)  и  Солуну  (Грчка).  Презентовао  је  своје
резултате на више међународних конференција: у Регензбургу (Немачка),  Солуну (Грчка), Лилу
(Француска),  Београду  (Србија)  и  Барги  (Италија).   На  конференцији  EMRS  2014  у  Лилу
награђен  је  за  најбољег  младог  истраживача  у  оквиру  секције  Компјутерско  моделовање
органских полупроводника. Започео је сарадњу са експерименталном групом проф. Ива Гертса
са Слободног универзитета у Бриселу. До сада је објавио 6 радoва у врхунским међународним
часописима, од тога 1 рад у међународном часопису изузетних вредности и 4 рада у врхунским
међународном часописима. 
  

Докторску дисертацију под називом “Електронска својства органских полупроводника на
границама домена”, урађену под руководством др Ненада Вукмировића, одбранио је 19.01.2017.
на Електротехничком факултету у Београду.  Од марта 2017. године кандидат ће боравити на
постдокторском усавршавању на Швајцарском федералном технолошком институту у Лозани, у
групи проф. Урсуле Ретлисбергер. 



Преглед научне активности др Марка Младеновића

Марко Младеновић  је започео свој научно–истраживачки рад на Институту за физику у
Београду у Лабораторији за примену рачунара у науци 2011. године. Током свог досадашњег
рада  бавио  се  испитивањем  атомске  и  електронске  структуре  органских  полупроводника.
Конкретније,  бавио се  испитивањем различитих типова граница  између домена у  органским
полупроводницима и феномена који се дешавају на границама. Његово досадашње истраживање
обухвата 4 теме: (1) прорачун електронских стања на границама малих углова у поликристалним
органским  полупроводницима  на  бази  малих  молекула,  (2)  испитивање  утицаја  термалне
неуређености  на  електронске  особине  уређених  конјугованих  полимера,  (3)  прорачун
електронских стања на граници кристалног и аморфног домена у конјугованим полимерима и (4)
рачунање спонтане поларизације идуковане бочним ланцима у уређеном поли(3-хексилтиофену)
(P3HT).  За добијање атомске структуре испитиваних система кандидат је користио Монте Карло
симулације, за које је сам развио кодове. За прорачун електронске структуре користио је методе
базиране на теорији функционала густине.  

Кандидат  Марко  Младеновић  се  најпре  бавио  испитивањем  електронске  структуре
границе између кристалних домена у органским полупроводницима на бази малих молекула.
Реални  органски  полупроводници  на  бази  малих  молекула  су  поликристални,  тј.  садрже
кристалне домене различитих оријентација.  Експериментално је  утврђено да граница између
кристалних домена лоше утиче на особине материјала али механизам утицаја није разјашњен.
Као  пример  органских  полупроводника  на  бази  малих  молекула  коришћен  је  нафталин.  За
генерисање електронске структуре границе између кристалних домена у нафталину коришћен је
Монте Карло алгоритам, који је кандидат имплементирао у свом коду писаном у програмском
језику С. За прорачун електронске структуре коришћен је метод крпљења наелектрисања, који се
базира на теорији функционала густине.  На основу прорачуна електронске структуре за мале
системе закључено је да на граници долази до формирања локализованих стања замки која се
налазе на паровима молекула између којих је растојање мало. Такође, утврђено је да је енергија
стања  корелисана  са  растојањем  између  молекула.  Та  корелација  је  коришћена  за  прорачун
густине стања замки за велике системе.  Касније, кандидат је поновио сличан поступак за BTBT
и ditBu-BTBT молекуле.  Резултати  за  BTBT молекул су слични онима за  нафталин,  док код
ditBu-BTBT молекула не долази до формирања стања замки због бочних група које спречавају да
се молекули нађу на малом растојању.

Познато  је  да  уређени  конјуговани  полимери  исказују  значајну  неуређеност  атомске
структуре  на  собној  температури.  Кандидат  је  испитивао  утицај  термалне  неуређености  на
електронске особине уређеног полимера P3HT.  За генерисање равнотежне атомске структуре на
собној  температури,  поново  је  коришћен  Монте  Карло  алгоритам.  За  прорачун  електронске
структуре  коришћен  је  метод  крпљења  наелектрисања  и  метод  преклапајућих  фрагмената.
Посебно је разматран утицај неуређености бочних ланаца, главних ланаца као и кумулативни
ефекат неуређености бочних и главних ланаца.  Утицај  је  квантификован прорачуном укупне
локализације носилаца, локализације на различитим ланцима и густине стања. Закључено је да
неуређеност главних ланаца доводи до локализације носилаца на неколико, најчешће два ланца.
Кандидат је поновио симулације на температури од 100 К, где су добијени слични резулатати
онима за 300 К.



Реални конјуговани полимери садрже измешане кристалне и аморфне домене. Кандидат
је испитивао електронску структуру границе између кристалног и аморфног домена у P3HT.
Поступак добијања атомске и електронске структуре је  био истоветан ономе коришћеном за
прорачун ефеката термалне неуређености. Кандидат је разматрао неколико типова границе: (1)
оштру  границу  између  домена,  (2)  границу  са  неуређеним  доменом  између  кристалног  и
аморфног домена и (3) границу сачињену од продужених ланаца који припадају и кристалном и
аморфном домену. Резултати су показали да независно од типа границе највиша електронска
стања у валентној зони припадају кристалном домену и да не долази до формирања стања у
енергијском  процепу,  нити  стања  која  припадају  и  једном  и  другом  домену. Израчуната  је
разлика највиших нивоа у кристалном и аморфном домену. Разлика је значајно мања у случају
границе сачињене од продужених ланаца, јер је тај тип границе реалистичнији. 

Коначно, кандидат је испитивао ефекте спонтане поларизације у уређеном  P3HT.  Најпре
је  извршен  прорачун  спонтане  поларизације  у  јединичној  ћелији  P3HT  помоћу  теорије
функционала  густине.  Кандидат  је  закључио  да  је  узрок  значајне  вредности  спонтане
поларизације  дуж  главног  ланца  несиметричан  распоред  бочних  ланаца.  Потом  је  кандидат
израчунао спонтану поларизацију у ланцу P3HT на основу модела границе  P3HT–вакуум. С
обзиром  да  се  овако  добијена  поларизација  слагала  са  оном  добијеном  помоћу  теорије
функционала густине, закључено је да је могуће користити овакав модел за прорачун спонтане
поларизације  у  већим  системима.  Кандидат  је  потом  израчунао  спонтану  поларизацију  у
термално неуређеном P3HT на собној температури. На крају, кандидат је израчунао електронску
структуру границе између кристалног и аморфног P3HT у случају када је граница нормална на
правац  главних  ланаца  у  кристалном  домену. Због  ефеката  спонатне  поларизације,  највиша
стања у валентној зони су конфинирана са једне стране кристалног домена. 
 

  



Eлементи за квалитативну оцену научног доприноса

1. Квалитет научних резултата

1.1 Значај научних резултата

          Кандидат се у току досадашњег рада бавио испитивањем атомске и електронске структуре
органских  полупроводника.  Структура  органских  полупроводника  је  сложена,  па  су  многа
питања у овој области отворена. Кандидат је дао значајан допринос разумевању електронске
структуре границе између кристалних домена у органским полупроводницима на бази малих
молекула. Његови резултати привукли су пажњу експерименталнх група, па је као резултат тога
започета сарадња са екперименталном групом са Слободног универзитета у Бриселу.  Кандидат
је по први пут одвојено испитивао ефекат термалне неуређености бочних и главних ланаца на
електронске особине уређених конјугованих полимера. Такође,  кандидат је дао микроскопски
увид у електронску структуру границе између кристалних и аморфних домена у конјугованим
полимерима.   Кандидат је  утврдио и постојање спонтане поларизације у уређеном полимеру
поли(3-хексилтиофену) и дао процену њене вредности на нултој и собној температури.  

1.2 Параметри квалитета часописа

Кандидат др Марко Младеновић је објавио укупно 6 радова у међународним часописима
и то:

• 1 рад у међународном часопису изузетних вредности  Advanced Functional Materials
(IF = 11.382),

• 3 рада у врхунском међународном часопису The Journal of Physical Chemistry C (IF =
4.509),

• 1 рад  у врхунском међународном часопису Physical Chemistry Chemical Physics (IF =
4.493),

•  1 рад у међународном часопису Physica Scripta (IF = 1.126).
Укупан импакт фактор објављених радова је 31.304. 

1.3 Подаци о цитираности 

Према бази Web of Science, радови др Марка Младеновића су цитирани укупно 20 пута,
од чега 12 пута изузимајући аутоцитате. 

1.4 Награде

Током досадашњег рада кандидат је добио следеће награде:
• награда  за  најбољи  студентски  рад  на  конференцији  ЕТРАН  2012  одржаној  на

Златибору (Србија) у секцији Микроелеектроника и оптоелектроника,
• награда  за  најбоље младог  истраживача  на  конференцији  EMRS 2014,  одржаној  у

Лилу (Француска) у секцији Компјутерско моделовање органских полупроводника.



1.5 Међународна сарадња
            

Међународне активности др Марка Младеновића обухватају:
• сарадњу са експерименталном групом проф. Ива Гертса са Слободног универзитета у

Бриселу,
• учешће на  пројекту ФП7 Европске комисије  “Електронски транспорт у  органским

материјалима” од августа 2011. до јула 2015. године.

2. Нормирање броја коауторских радова, патената и техничних решења

Имајући у виду да сваки објављени рад кандидата има 5 или мање коаутора, сваки рад се 
рачуна са пуном тежином.

3. Учешће у пројектима, потпројектима и пројектним задацима

Кандидат је учествовао на следећим пројектима:
• пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије          

ОН171017 “Моделирање и нумеричке симулације сложених вишечестичних система” 
(новембар 2012-),

• ФП7 пројекат Европске комисије “Електронски транспорт у органским материјалима”
(август 2011-јул 2015),

• пројекат “High-Performance Computing Infrastructure for South EastEurope’s Research 
Communities” (HP-SEE), коришћење компјутерских ресурса на суперкомпјутеру у 
Сегедину (новембар 2013 – јул 2014).

4. Активност у научним и научно-стручним друштвима

4.1 Рецензије научних радова

Кандидат је био рецензент 1 рада у часопису  Physical Chemistry Chemical Physics  (IF =
4.493). 

4.2 Организација научних скупова

Др  Марко  Младеновић  је  био  члан  организационог  одбора  конференције  “The  19th
Symposium on Condensed Matter Physics”, која је одржана у 2015. године у Београду.  

4.3 Педагошки рад

Кандидат је био члан комисије за преглед задатака на Државном такмичењу из физике за
ученике средњих школа 2012. и 2013. године. 

5. Утицај научних резултата

Утицај научних резултата кандидата се огледа у броју цитата који су наведени у тачки 1. 
овог прилога као и у прилогу о цитираности. Значај резултата кандидата је такође описан у 



тачки 1.

6. Конкретан допринос кандидата у реализацији радова у научним центрима у 
земљи и иностранству

Кандидат  је  све  своје  истраживачке  активности  реализовао  у  Инстититу  за  физику
Београд. Кандидат је дао кључни допринос објављеним радовима и у свим радовима је први
аутор.  Његов  допринос  се  огледа  у  изради  потребних  нумеричких  симулација,  добијању,
интерпретацији  и  презентацији  нумеричких  резултата,  писању  радова  и  комуникацији  са
уредницима и рецензентима часописа.



Eлементи за квантитативну оцену научног доприноса

Остварени М-бодови по категоријама публикација

Категорија М-бодова по
публикацији

Број
публикација

Укупно М-бодова

М21а 10 1 10

М21 8 4 32

М23 3 1 3

М24 2 1 2

М32 1.5 1 1.5

М34 0.5 7 3.5

М63 1 1 1

М70 6 1 6

Поређење оствареног броја М-бодова са минималним условима потребним за избор 
у звање научног сарадника

Потребно Остварено

Укупно 16 59

М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42 10 48.5

М11+М12+М21+М22+М23                6 45



Списак радова др Марка Младеновића

Радови у међународним часописима изузетних вредности (М21а):

       1) M. Mladenović and N. Vukmirović: "Charge Carrier Localization and Transport in Organic 
Semiconductors: Insights from Atomistic Multiscale Simulations", Adv. Funct. Mater 25 (2015) 1915 
(DOI:10.1002/adfm.201402435, IF: 11.382, ISSN: 0935-9648)
 
Радови у врхунским међународним часописима (М21):

      1) M. Mladenović, N. Vukmirović and I. E. Stanković: "Electronic States at Low-Angle Grain 
Boundaries in Polycrystalline Naphthalene",  J. Phys. Chem. C 117 (2013) 15741 (DOI: 
10.1021/jp404825h, IF:4.835, ISSN: 1932-7447)

       2)  M. Mladenović  and N. Vukmirović: "Effects of Thermal Disorder on the Electronic Properties 
of Ordered Polymers", Phys. Chem. Chem. Phys 16 (2014) 25950 (DOI: 10.1039/c4cp04425h, IF: 
4.493, ISSN: 1463-9076)

       3)  M. Mladenović and N. Vukmirović: "Electronic States at the Interface Between Crystalline and 
Amorphous Domains in Conjugated Polymers",  J. Phys. Chem. C, 119 (2015) 23329 (DOI: 
10.1021/acs.jpcc.5b06673, IF: 4.509, ISSN: 1932-7447)

       4)  M. Mladenović and N. Vukmirović: "Spontaneous Polarization Induced by Side Chains in 
Ordered Poly(3-hexylthiophene)",  J. Phys. Chem. C, 120 (2016) 18895 (DOI: 
10.1021/acs.jpcc.6b05551, IF: 4.509, ISSN: 1932-7447)

Радови у међународним часописима (М23):

      1) M. Mladenović, N. Vukmirović and I. E. Stanković, “Atomic and electronic structure of grain 
boundaries in crystalline organic semiconductors” , Phys. Scr. T 157 (2013) 014061 (DOI: 
10.1088/0031-8949/2013/T157/014061, IF: 1.126, ISSN: 0031-8949)

Радови у часописима међународног значаја верификованих посебним одлукама 
(М24):

      1) M. Mladenović and I. E. Stanković: "Monte Carlo Simulations of Crystalline Organic 
Semiconductors,  SJEE 10 (2013) 125-134 (DOI: 10.2298/SJEE1301125M)

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу (М32):

      1) N. Vukmirović and M. Mladenović: “Simulation Insights into Electronic Properties of 
Disordered Organic Semiconductors”, ” Book of Abstracts,  ICANS26, 13-18 September 2015, Aachen, 
Germany, p. 69 (2015)



Саопштењa са међународног скупа штампанa у изводу (М34):

       1)  M. Mladenović, I. E. Stanković  and N. Vukmirović , “Atomic and electronic structure of grain 
boundaries in crystalline organic semiconductors” Book of Abstracts, 3rd International conference on 
optical materials, 3-6 September 2012, p. 90,  Belgrade, Serbia (2012)

       2) M. Mladenović , N. Vukmirović  and I. E. Stanković : "Simulations of Electronic States at Grain
Boundaries in Poly-crystalline Naphthalene", DPG 2013 Conference, 10-15 March 2013, Regensburg, 
Germany (2013)  Poster HL69.12
  
      3) M. Mladenović, N. Vukmirović  and I. E. Stanković : "Electronic Properties of Grain Boundaries
in Polycrystalline Naphthalene", E-MRS Spring Meeting, 27-31 May 2013, Strasbourg, France (2013)  
Poster PII-15

       4) M. Mladenović, N. Vukmirović  and I. E. Stanković : "Electronic States at Grain Boundaries in 
Polycrystalline Naphthalene",  Book of Abstracts, 6th ISFOE, 8-11 July 2013,  p.14, Thessaloniki, 
Greece (2013)

       5) M. Mladenović  and N. Vukmirović ,  “Effects od dynamic disorder on the electronic structure 
of crystalline poly-3-hexylthiophene”, EMRS 2014 Spring Meeting, 25-30 May 2014, Lille, France, 
(2014) Presentation O. 13 5 

       6) M. Mladenović  and N. Vukmirović : “Electronic States at the Interface Between Crystalline and
Amorphous Domains in Conjugated Polymers”,  SFKM 2015, 7-11 September 2015, Belgrade, Serbia 
(2015) Presentation contributed:7

       7) M. Mladenović  and N. Vukmirović : “Electronic properties of interfaces between domains in 
organic semiconductors”, GRC Conference: Electronic Processes in Organic Materials, 6-10 July 
2016, Lucca (Barga), Italy (2016) Poster 63

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63):

        1) M. Mladenović  and I. E. Stanković , “Monte Karlo simulacije kristalnih organskih 
poluprovodnika” Zbornik radova, 56. ETRAN , 11-14 jun 2012,  p.48 (2012) Zlatibor, Srbija

Одбрањена докторска дисертација (М70): 

        1) М. Младеновић, “Електронска својства органских полупроводника на границама 
домена”, Универзитет у Београду, Електротехнички факултет (2017) 







Poštovani kolega,

Imam zadovoljstvo da vas obavestim da ste vi dobitnik nagrade za mladog
istraživača na sekciji za Mikroelektroniku i optoelektroniku. Ovo je za
sada nezvanična informacija koju vam šaljem zbog vašeg upita, a zvanično
obaveštenje dobićete za nekoliko dana, zajedno sa pojedinostima vezanim za
dodeljivanje nagrade.

Srdačan pozdrav,
Zoran Jakšić,
Predsednik Programskog odbora ETRAN-a

Dr. Zoran Jaksic, dipl.-ing. EE, Science Director
Principal Research Fellow/Full Research Professor
Centre of Microelectronic Technologies and Single Crystals
Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy
University of Belgrade
Njegoseva 12, 11000 Belgrade, Serbia
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22-Jun-2016

Dear Mr Mladenovic:

TITLE: Prediction of hole mobility in organic semiconductors and its calibration based on 
grain-boundary effect
AUTHORS: Park, Jin Woo; Lee, Kyu Il; Choi, Youn-Suk; Kim, Jung-Hwa; Jeong, Daun; Kwon, 
Young-Nam; Park, Jong-Bong ; Ahn, Ho Young; Park, Jeong-Il; Lee, Hyo Sug; Shin, Jaikwang
(See below for abstract and previous reviewer reports)

I invite you to re-review this revised manuscript, which has been submitted for publication in Physical 
Chemistry Chemical Physics (PCCP).  Based on the previous reviewer reports the authors were asked 
to revise their manuscript and have now submitted a new version for publication in PCCP, published by
the Royal Society of Chemistry.

Please advise whether your original concerns, and those of the other reviewers (reports copied below), 
have been satisfactorily addressed and whether this work is now suitable for publication in PCCP. 
Thank you in advance for taking the time to look at this work again.

At PCCP we aim to provide a rapid service for our authors. Therefore, please respond to this invitation 
by clicking on the appropriate link below within 3 days of receiving this email, and provide your report
within 10 days of agreeing (7 days for communications and 14 days for reviews). If you need longer to 
provide your report please let me know. If you are unable to review at this time, I would be grateful if 
you could recommend another expert reviewer.

Once you accept the invitation to review this manuscript, you will receive a second email giving you 
access to the manuscript and our reviewer guidelines.
---------------------
Please note that:
- your anonymity as a reviewer will be strictly preserved;
- you have the responsibility to treat the manuscript and any communications on the manuscript as 
confidential;
- the manuscript (or its existence) should not be shown to, disclosed to, or discussed with others, except
in special cases, where specific scientific advice may be sought.  In this event, please contact me with 
the names of those you have consulted;
- you should contact me immediately to report any conflict of interest, or suspicion of duplicate 
publication, fabrication of data or plagiarism.

Thank you for your support as a reviewer for the Royal Society of Chemistry. By providing a review 
for Physical Chemistry Chemical Physics you are part of the world’s leading chemistry community.

Yours sincerely,

Prof. Gaoquan Shi
Associate Editor
Physical Chemistry Chemical Physics





Ymrnep3HTeT y Eeorpa,!l,y 
ErreKTpOTeXHHqKH q>aKyrrTeT 
Epoj HH,!l,eKca: 2012/5021 
Epoj: JJ:2016002 
,IJ;aTyM: 27.01.2017. 

Ha ocHoBy qrraHa 161 3aKoHa o onllITeM ynpaBHOM nocTynKy ("Crry)I(6eHH JIHCT CPJ", 6p. 
33/97, 31/2001 H "CJiy)I(6eHH rrracHHK PC", 6p. 30/2010) H CJiy)I(6eHe eBH,!],eHD,Hje, YHHBep3HTeT y 
EeorpaP.y - ErreKTpoTeXHHqKH q>aKyrrTeT, H3P.aje 

YBEPEH,E 

Map«o M:naoe11pauli 
UAW jeOHOZ pooume/ba Jby6uiua ; JMEI' 0209988750049, pof;eH 02.09.1988. ZOOUHe, 3aje'iap , 
oniumuHa 3aje'iap-zpao, Peny,6JLuKa Cp6uja, ynucaH iu1<0J1cKe 2012/13. 2oow-1e, oaHa 19.01.2017. 
zoouHe Ja6piuuo je ooKmopcKe aKaOeMCKe cmyouje Ha cmyoujcKoM npozpaMy EJLeKmpomexHuKa u 
pa'iyHapcm6o, MoOy!l HaHoe!leKmpoHuKa u c/}om01-1uKa, y mpajafby oo mpu zoouHe, o6uMa 180 (cmo 
ocaMoecem) ECIIE 60006a, ca npoce'iHOM o eHoM 10,00 (oecem u 00/100). 

~ f 

HacJIOB ,!l,OKTOpCKe ,!l,HCepTaD,Hje: 
"ErreKTpOHCKa CBOjCTBa opraHCKHX nonynpOJJO,!l,HHKa Ha rpaHHD,aMa ,!l,0MCHa". 

,. 
Ha OCHOBY HaBe,n:eHor H3,!l,aje MY ce OBO yBepeli>e O CTeqeHOM HaycIHOM Ha3HBY ,l),OKTOp ttayKa -

eJie1npoTeXHHKa H paqy11apCTBO. 

JoBaHOBHll 


